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요약

1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술 분야 ; 본 발명은 반도체 메모리 장치의 데이터 출력신호 제어
회로에 관한 것이다.

2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 ; 본 발명은 로우어드레스스트로우브 신호, 컬럼어드레스스트로
우브 신호 또는 출력인에이블 신호에 의해서만 데이터 출력이 제어되던 것을 출력인에이블 신호 또는 라
이트  인에이블  신호로  제어된  데이터  출력이  가능하도록  하는  데이터  출력신호  제어회로를  제공함에 
있다.

3. 발명의 해결방법의 요지 ; 본 발명은 하이퍼 페이지 모드를 가지는 반도체 메모리 장치의 데이터 출력
신호 제어회로에 있어서, 외부공급전압 단지에 접속되어 스위칭 되는 출력인에이블 신호와 접지전압 단자
에 접속되어 스위칭 되는 라이트 인에이블 신호 및 상기 컬럼어드레스스트로우브 신호에 응답하여 상기 
프리차아지 신호 발생회로의 입력단에 출력단이 접속되어 라이트 인에이블을 제어하기 위한 출력라이트 
인에이블 제어신호를 발생시키는 출력라이트 인에이블 제어신호 발생회로와, 상기 외부공급전압 단자와 
접속되며 상기 컬럼어드레스스트로우브 신호를 스위칭 하여 입력으로 하고 상기 라이트 인에이블 신호를 
입력으로 하여 상기 데이터 출력 버퍼트리거 신호 발생회로의 입력단에 출력단이 접속되어 래치신호를 발
생하는 라이트 인에이블 래치신호 발생회로로서 데이터 출력신호를 제어함을 특징으로 한다.

4. 발명의 중요한 용도 ; 반도체 메모리 장치에 적합하게 사용된다.

대표도

명세서
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[발명의 명칭]

반도체 메모리 장치의 하이퍼 페이지 모드의 데이터 출력신호 제어회로

[도면의 간단한 설명]

제1도는 종래 기술에 따른 하이퍼 페이지 모드에서의 데이터 출력 제어방법의 블록도.

제2도는 본 발명에 따른 출력라이트 인에이블 제어신호 발생회로의 구체적인 회로도.

제3도는 본 발명에 따른 출력라이트 인에이블 제어신호 POWE에 의한 데이터 버스라인 신호 제어회로의 구
체적인 회로도.

제4도는 본 발명에 따른 데이터 출력 제어방법의 블록도.

제5도는 본 발명에 따른 라이트 인에이블 래치신호 발생회로의 구체적인 회로도.

제6도는 종래 기술에 따른 하이퍼 페이지 모드의 일 실시예의 동작 타이밍도.

제7도는 종래 기술에 따른 하이퍼 페이지 모드의 다른 실시예의 동작 타이밍도.

제8도는 본 발명에 따른 하이퍼 페이지 모드의 일 실시예의 동작 타이밍도.

제9도는 본 발명에 따른 하이퍼 페이지 모드의 다른 실시예의 동작 타이밍도.

제10도는 본 발명에 따른 하이퍼 페이지 모드의 또다른 실시예의 동작 타이밍도.

제11도는 본 발명에 따른 하이퍼 페이지 모드의 또다른 실시예의 동작 타이밍도.

제12도는 본 발명에 따른 하이퍼 페이지 모드의 또다른 실시예의 동작 타이밍도.

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 반도체 메모리 장치에 관한 것으로, 특히 하이퍼 페이지 모드의 데이터 출력신호 제어회로에 
관한 것이다.

종래 기술의 하이퍼 페이지 모드(Hyper Page Mode)는 패스트 페이지 모드(Fast Page Mode)와 달리 컬럼어
드레스스트로우브(Column Address Strobe) 신호 CASB가 논리 하이(High)가 되어도 데이터 출력 Dout이 하
이 임피던스(Ni-Impedance : Hi-Z)가 되지 않고 이전 데이터(Previous Data)를 계속 유지하고 있으며, 다
음  싸이클(cycle)의  데이터로  모두  전환되어  싸이클  시간을  줄일  수  있게  됨으로써 인터리이빙
(Interlieving) 방식에서의 속도의 증가를 구현하였다. 그러나, 종래의 하이퍼 페이지 모드는 로우어드레
스스트로우브 신호 RASB, 컬럼 어드레스스트로우브 신호 CASB, 출력인에이블 신호 OEB에 의해서만 데이터 
출력이 제어되고 로우어드레스스트로우브 신호 RASB 및 컬럼어드레스스트로우브 신호 CASB가 모두 프리차
아지(Precharge)되어야만 데이터 출력이 하이 임피던스 상태로 제어되므로 시스템(System)등에서 사용할 
경우 제어신호의 개수가 줄어들게 되어 사용에 제약을 갖게 되는 문제점을 가지고 있다. 제1도는 종래 기
술에 따른 하이퍼 페이지 모드에서의 데이터 출력 제어방법의 블록도 이다. 제1도를 참조하면, 구성은 로
우어드레스스트로우브 신호 RASB, 컬럼어드레스스트로우브 신호 CASB 및 외부 어드레스(Address)의 정보
에 응답하여 데이터 버스라인(Data Bus Line) DB/DBB를 프리차아지하는 프리차아지 제어신호 발생회로 3
과, 상기 프리차아지 제어신호 발생회로 3의 출력단에 입력단이 접속되며 상기 프리차아지 제어신호 PDOP
에 응답하여 프리차아지 신호 CLKP를 출력시키는 프리차아지 신호 발생 회로 5와, 상기 프리차아지 신호 
발생회로 5의 출력단과 입력단이 접속되며 또한 데이터 버스라인 DB/DBB에 접속되고 상기 프리차아지 신
호 CLKP에 응답하여 데이터 버스라인 DB/DBB를 프리차아지 시키는 데이터 버스라인 프리차아지 회로 7과, 
로우어드레스스트로우브 신호 RASB 및 컬럼어드레스스트로우브 신호 CSDB 그리고 외부 어드레스에 응답하
여 트리거 신호 CLKT를 발생시키는 데이터 출력버퍼 트리거(Trigger) 신호 발생회로 9와, 상기 데이터 버
스라인 DB/DBB에 입력단이 접속되며 또한 상기 데이터 출력버퍼 트리거 신호 발생회로 9의 출력단에 입력
단이 접속되어 데이터 버스라인 DB/DBB의 출력 및 트리거 신호 CLKT에 의해 제어되어 소정레벨의 출력신
호를 출력하여 데이터 출력의 상태를 결정하는 데이터 출력버퍼(Data Output Buffer) 및 데이터 출력 드
라이버(Data Output Driver) 11로 구성되어 있다. 동작을 살펴보면, 로우어드레스스트로우브 신호 RASB 
및 컬럼어드레스스트로우브 신호 CASB가 액티브(Active)시 출력인에이블 신호 OEB가 논리 로우(Low)에서 
논리 하이로, 다시 논리로우로 천이하면 데이터 출력상태가 데이터 출력 0 또는 1에서 하이 임피던스를 
거쳐 데이터 출력 0 또는 1(이전 데이터)로 천이하며, 상기 로우어드레스스트로우브 신호 RASB가 논리로
우인 상태에서 출력인에이블 신호 OEB가 컬럼어드레스스트로우브 신호 CASB의 프리차아지시에 논리하이로 
토글(Toggle)하게 되면 상기 출력인에이블 신호 OEB의 라이징 에지(Rising Edge)에서 하이 임피던스로 프
리차아지되고 다시 출력인에이블 신호 OEB가 논리로우로 천이 하면 홀링 에지(Falling Edge)에서 이전 데
이터가 출력되게 되며 다음 컬럼어드레스스트로우브 신호 CASB의 폴링 에지에서 다음 데이터로 전부 천이
하게 된다. 이때 라이트 인에이블 신호 WEB는 아무런 역할을 하지 않으므로 논리하이상태를 유지하고 있
게 된다. 이때 데이터 출력의 상태를 제어하는 방법은 상기 프리차아지 신호 CLKP에 의한 데이터 버스라
인 DB/DBB 제어방법과 상기 트리거 신호 CLKT에 의한 제어방법의 두 가지가 있다. 종래의 데이터 확장 출
력 모드(Extended Data Output Mode : 이하 EDO 모드라 함)에서는 외부 어드레스에 의한 데이터 버스라인 
DB/DBB 프리차아지 경로를 차단하여 어드레스 천이에 의한 프리차아지가 일어나지 않게 하였으며, 상기 
트리거 신호 CLKT도 역시 로우어드레스스트로우브 신호 RASB 및 컬럼어드레스스트로우브 신호 CASB 모두 
프리차아지 되어야 논리로우로 디세이블(Dosable)되게 함으로써 상기 EDO 모드를 실현하였다.

따라서, 본 발명의 목적은 로우어드레스스트로우브 신호, 컬럼어드레스스트로우브 신호 또는 출력인에이
블 신호에 의해서만 데이터 출력이 제어되던 것을 출력인에이블 신호 또는 라이트 인에이블 신호로 제어
된 데이터 출력이 가능하도록 하는 하이퍼 페이지 모드의 데이터 출력신호 제어회로를 제공함에 있다.

본 발명의 다른 목적은 출력인에이블 신호 또는 라이트 인에이블 신호 중 하나의 신호를 사용하여 데이터 
출력의 프리차아지를 가능하게 하는 하이퍼 페이지 모드의 데이터 출력신호 제어회로를 제공함에 있다.
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본 발명의 또다른 목적은 종래 기술의 문제점인 데이터 출력의 상태를 로우 어드레스스트로우브 신호, 컬
럼어드레스스트로우브 신호 및 출력인에이블 신호에 의한 제어뿐만 아니라, 출력인에이블 신호 또는 라이
트 인에이블 신호에 의한 데이터 출력의 제어도 가능하게 할 수 있는 하이퍼 페이지 모드의 데이터 출력
신호 제어회로를 제공함에 있다.

상기한 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 기술적 사상에 따르면, 시스템으로부터 컬럼어드레스스트로우
브 신호, 로우어드레스스트로우브 신호 및 외부 어드레스 신호를 입력으로 하여 프리차아지를 제어하기 
위한 신호를 발생하는 프리차아지 제어신호 발생회로와, 상기 프리차아지 제어신호에 응답하여 프리차아
지 신호를 발생하는 프리차아지 신호 발생회로와, 상기 프리차아지 신호에 응답하여 데이터 버스 라인을 
프리차아지 시키기 위한 데이터 버스 라인 프리차아지 회로와, 상기 컬럼어드레스스트로우브 신호, 로우
어드레스스트로우브 신호 및 외부 어드레스에 응답하여 트리거 신호를 발생시키는 데이터 출력버퍼 트리
거 신호 발생회로와, 상기 데이터 버스 라인의 프리차아지 신호와 데이터 출력버퍼 트리거 신호 발생회로
로부터의 트리거 신호에 응답하여 데이터 출력신호를 버퍼링하고 구동하여 출력하는 데이터 출력 버퍼 및 
데이터 출력 드라이버로 이루어진 하이퍼 페이지 모드를 가지는 반도체 메모리 장치의 데이터 출력신호 
제어회로에 있어서, 외부공급전압 단자에 접속되어 스위칭 되는 출력인에이블 신호와 접지전압 단자에 접
속되어 스위칭 되는 라이트 인에이블 신호 및 상기 컬럼어드레스스트로우브 신호에 응답하여 상기 프리차
아지 신호 발생회로의 입력단에 출력단이 접속되어 라이트 인에이블을 제어하기 위한 출력라이트 인에이
블 제어신호를 발생시키는 출력라이트 인에이블 제어신호 발생회로와, 상기 외부공급전압 단자와 접속되
며 상기 컬럼어드레스스트로우브 신호를 스위칭 하여 입력으로 하고 상기 라이트 인에이블 신호를 입력으
로 하여 상기 데이터 출력 버퍼 트리거 신호 발생회로의 입력단에 출력단이 접속되어 래치신호를 발생하
는 라이트 인에이블 래치신호 발생회로로서 데이터 출력신호를 제어함을 특징으로 한다.

이하 본 발명의 바람직한 실시 예들의 상세한 설명이 첨부된 도면들을 참조하여 설명된다.

도면들 중 동일한 구성요소 및 부분들은 가능한 한 어느 곳에서든지 동일한 부호들을 나타내고 있음을 유
의하여야 한다.

제2도는 본 발명에 따른 출력라이트 인에이블 제어신호 발생회로의 구체적인 회로도이다. 제2도를 참조하
면, 본 발명을 실시하기 위해 필요한 신호 발생회로로서 출력라이트 인에이블 제어신호 발생회로가 있는
데, 구성은 라이트 인에이블 신호 WEB 및 출력인에이블 신호 OEB의 상보신호를 두 개의 입력으로 하여 반
전논리곱하는 낸드게이트(NAND Gate) 17과 상기 낸드게이트 17의 출력신호 및 컬럼어드레스스트로우브 신
호 CASB를 두 개의 입력신호로 하여 반전논리곱하는 낸드게이트 13으로 구성되는 옵션 블록 100과, 상기 
옵션 블록 100의 출력단과 입력단이 접속되어 반전된 신호를 출력하는 인버터 19와 상기 인버터 19의 출
력의 소정시간 지연된 신호를 발생시키는 인버터체인 21과 상기 인버터 19의 출력 및 상기 인버터 체인 
21의 출력을 두 개의 입력으로 하여 반전논리곱하는 낸드게이트 23으로 구성된 펄스 블록 200과, 상기 펄
스 블록 200의 출력을 입력으로 하여 드라이빙하여 출력라이트 인에이블 제어신호 POWE를 출력하는 인버
터 25로 구성된 드리아버 25로 구성할 수 있다. 상기 옵션 블록 100은 입력신호에 의해 상기 출력라이트 
인에이블 제어신호 POWE의 펄스 폭을 제어하기 위한 블록이다. 상기 신호 POWE는 데이터 버스라인의 프리
차아지 신호의 상태를 제어하는데 사용되면 입력신호에 의하여 일정주기의 펄스 폭을 갖는다. 제3도는 본 
발명에 따른 출력라이트 인에이블 제어신호 POWE에 의한 데이터 버스라인 신호 제어회로의 구체적인 회로
도이다. 제3도를 참조하면, 프리차아지 제어신호 PDOP 및 내부전원전압 IVCC을 두 개의 입력으로 하여 반
전논리곱하는 낸드게이트 27과 출력인에이블 제어신호 POWE 및 상기 낸드게이트 27의 출력신호를 두 개의 
입력으로 하여 반전논리곱하여 프리차아지 신호 CLKP를 발생시키는 낸드게이트 29로 구성된 프리차아지 
신호 발생회로 5와, 상기 프리차아지 신호 CLKP를 게이트 입력으로 하고 소오스(Source)가 내부전원전압
단자에 접속되고 드레인(Drain)이 데이터 버스라인 DB/DBB에 접속되어 상기 데이터 버스라인 DB, DBB를 
각각 내부전원전압 레벨로 프리차아지시키는 프리차아지 트랜지스터인 피모오스 트랜지스터 31, 33과, 상
기 데이터 버스라인 DB에 접속되고 데이터 출력버퍼트리거 신호 발생회로의 출력단의 인버터 47에 접속되
어 반전논리곱하는 낸드게이트 35, 37과 상기 낸드게이트 35, 37의 출력단에 게이트 입력단이 각각 접속
되고 일측이 내부전원전압 IVCC 단자와 접지전압 VSS 단자에 각각 접속되며 서로 소오스끼리 접속되어 상
기 데이터 버스라인 DB의 정보를 버퍼링(Buffering)하여 제1출력버퍼신호 DOK를 출력하는 피모오스 트린
지스터 41 및 엔모오스 트랜지스터 43과 상기 데이터 버스라인 DBB에 접속되고 상기 데이터 출력버퍼 트
리거 신호 발생회로 9의 출력을 두 개의 입력으로 하여 반전논리곱하는 낸드게이트 39와 상기 낸드게이트 
39의 출력단에 입력단이 접속되어 제2출력버퍼신호 DOKN을 출력하는 인버터 45로 구성된 데이터 출력버퍼 
10과, 상기 피모오스 트랜지스터 41 및 엔모오스 트랜지스터 43의 공통드레인에 게이트가 접속되어 상기 
제1출력버퍼신호 DOK를 입력으로 하여 외부전원전압 VCC 레벨로 풀업 하는 엔모오스 트랜지스터로 구성된 
풀업 트랜지스터 49와 상기 제2출력버퍼신호 DOKN을 게이트 입력으로 하여 접지 전압 VSS 레벨로 풀 다운
하는 엔모오스 트랜지스터로 구성된 트랜지스터 51로 구성된 데이터 출력 드리아버 12와, 상기 데이터 출
력버퍼  10과  데이터  출력  드리아버  12로  구성된  데이터  출력버퍼  및  데이터  출력  드리아버  11로 
구성된다. 동작을 살펴보면, 상기 제1도에서의 프리차아지 제어신호 PDOP 및 상기 신호 POWE에 의해 프리
차아지 신호 CLKP가 발생되어 데이터 버스라인 프리차아지 트랜지스터인 피모오스 트랜지스터 31, 33의 
게이트(Gate) 입력으로 사용됨으로써 데이터 버스라인을 프리차아지 한다. 메모리 셀(Memory Cell)로부터
의 데이터 정보를 가지고 있는 데이터 버스라인 신호와 로우어드레스스트로우브 신호 RASB, 컬럼어드레스
스트로우브 신호 CASB, 라이트 인에이블 신호 WEB, 출력인에이블 신호 OEB에 의해 제어되는 데이터 출력 
초기 트리거 신호인 CLKT와의 조합에 의하여 데이터 출력신호 DOK 또는 DOKN가 인에이블되어 데이터 출력 
드라이버 12의 입력으로 사용된다. 상기 신호 DOK 또는 DOKN에 의하여 데이터 출력 드라이버 12의 풀업
(Pull-Up)  트랜지스터 49  또는 풀다운(Pull-Down)  트랜지스터 51이 턴-온(Turn-On)  또는 턴-다운(Turn-
Down)되어 데이터 출력 DOUT의 상태를 제어하게 된다.

제4도는 본 발명에 따른 데이터 출력 제어방법의 블록도 이다. 프리차아지 제어신호 발생회로 3은 로우어
드레스스트로우브 신호 RASB, 컬럼어드레스스트로우브 신호 CASB 및 외부 어드레스의 정보에 의하여 데이
터 버스라인 DB/DBB를 프리차아지 하는 프리차아지 제어신호 PDOP와 상기 출력라이트 인에이블 제어신호 
POWE에 의해 프리차아지 신호 CLKP를 발생시키는 프리차아지 신호 발생회로 5와, 상기 프리차아지 신호 
CLKP에 의해 데이터 버스라인 DB/DBB를 프리차아지시키기 위한 데이터 버스라인 프리차아지 회로 7과, 외
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부전원전압 VCC 단자 10과 접속되어 출력라이트 인에이블 신호 OEB를 입력으로 하여 스위칭 하는 제1스위
칭수단 50과, 접지전압 VSS 단자에 접속되어 라이트 인에이블 신호 WEB를 입력으로 하여 스위칭 하는 제2
스위칭 수단 60과, 상기 제1스위칭수단 50을 통한 상기 출력인에이블 신호 OEB, 컬럼어드레스스트로우브 
신호 CASB 및 상기 제2스위칭수단 60을 통한 상기 라이트 인에이블 신호 WEB를 입력으로 하여 출력라이트 
인에이블 제어신호 POWE를 출력하는 출력라이트 인에이블 제어신호 발생회로 120과, 외부 전원전압 VCC 
단자 10에 접속되어 컬럼어드레스스트로우브 신호 CASB를 스위칭 하는 제3스위칭수단 70과, 라이트 인에
이블 신호 WEB 및 상기 제3스위칭수단 70을 통한 컬럼어드레스스트로우브 신호 CASB를 입력으로 하여 라
이트 인에이블 래치신호 PEWED_L을 발생시키는 라이트 인에이블 래치신호 발생회로 130과, 상기 라이트 
인에이블 래치신호 발생회로 130의 출력단에 입력단이 접속되어 트리거 신호 CLKT를 발생시키는 상기 제1
도와 동일한 구조의 데이터 출력버퍼 트리거 신호 발생회로 9와, 상기 데이터 버스라인 DB/DBB 및 데이터 
출력버퍼 트리거 신호 발생회로 9의 출력단에 입력단이 접속되어 트리거 신호 CLKT에 의해 제어되어 상기 
데이터 버스라인 DB/DBB의 정보를 버퍼링 및 드리이빙을 하여 데이터 출력상태를 결정하는 데이터 출력버
퍼 및 데이터 출력 드라이버 11로 구성된다. 동작은 상기 제3도 및 후술될 제5도를 참조하면 쉽게 알 수 
있다.

제5도는 본 발명에 따른 라이트 인에이블 래치신호 발생회로의 구체적인 회로도이다. 제5도를 참조하면, 
컬럼어드레스스트로우브 신호 CASB를 입력으로 하는 인버터 53과, 상기 인버터 53의 출력단에 입력단이 
접속되어 반전하는 인버터 55와, 일측이 라이트 인에이블 신호 WEB를 입력으로 하고 피모오스 단자에 상
기 인버터 55의 출력단이 접속되며 엔모오스 단자에 상기 인버터 53의 출력단이 접속되어 라이트 인에이
블 신호 WEB를 전송하는 전송게이트 57과, 상기 전송게이트 57의 출력단에 접속되어 정보를 래치 하여 라
이트 인에이블 래치신호 PEWDC_L을 발생시키기 위한 두 개의 인버터로 구성된 래치수단 59로 구성된다. 
그리고 컬럼어드레스스트로우브 신호 CASB에 의하여 라이트 인에이블 신호를 래치 시켜 상기 컬럼어드레
스스트로우브 신호 CASB의 옵션(Option) 처리에 의하여 데이터 출력 DOUT의 상태를 제어할 수 있게 된다.

제6도는 종래 기술에 따른 하이퍼 페이지 모드의 일 실시예의 동작 타이밍도 이다. 제6도를 참조하면, 로
우어드레스스트로우브 신호 RASB에 의해 신호 A 및 신호 E, 신호 CLKP가 제어되고 컬럼어드레스스트로우
브 신호 CASB에 의해 신호 B 및 신호 CLKT가 제어된다. 또한 외부 어드레스에 의해서 신호 E 및 데이터 
버스 라인 DB, DBB가 제어되며, 상기 신호 CLKT에 의해서 데이터 출력 DOUT가 출력 시작되고 상기 신호 B
에 의해 데이터 출력 DOUT이 종결된다.

제7도는 종래 기술에 따른 하이퍼 페이지 모드의 다른 실시예의 동작 타이밍도 이다. 제7도를 참조하면, 
상기 제6도와 동일하나 다른 점은 출력 인에이블 신호 OEB에 의해 신호 D가 제어되지 않고 신호 B에 의해 
제어되는 상기 신호 CLKT가 토글 되어 데이터 버스 라인 DB, DB에 실린 어드레스가 바뀌기 전까지의 범위 
내에서 상기 신호 CLKT가 토글될 때마다 데이터 출력 DOUT이 동일한 데이터 QO를 출력하고 이어서 컬럼어
드레스스트로우브 신호 CASB의 인에이블에 의해 제어되는 상기 신호 B에 의해 제어되는 데이터 버스 라인 
DB, DBB의 신호에 의해 다른 데이터 Q1이 선택되어 출력된다.

제8도는 본 발명에 따른 하이퍼 페이지 모드의 일실시예의 동작 타이밍도 이다. 제8도를 참조하면, 상기 
제6도 및 제7도에 출력라이트 인에이블 제어신호 POWE 및 라이트 인에이블 래치신호 POWDC_L을 추가하여 
각각 트리거 신호 CLKT 및 프리차아지 신호 CLKP를 제어하는 동작 타이밍을 나타낸 것이다. 여기서는 상
기 출력라이트 인에이블 제어신호 POWE 및 라이트 인에이블 래치신호 POWDC_L이 모두 논리로우상태에서의 
데이터 출력을 보여준다.

제9도는 본 발명에 따른 하이퍼 페이지 모드의 다른 실시예의 동작 타이밍도 이다. 제9도를 참조하면, 상
기 제8도의 동작 타이밍도와 동일하나 라이트 인에이블 래치신호 POWDC_L이 라이트 인에이블 신호 WEB에 
의해 제어되는 신호 D에 의해 토글 되는 점이 다르다고 할 수 있다.

제10도는  본  발명에  따른  하이퍼  페이지  모드의  또다른  실시예의  동작  타이밍도  이다.  제10도를 
참조하면, 상기 제9도의 동작 타이밍도와 동일하나 상기 신호 D에 의해 출력라이트 인에이블 제어신호 
POWE 및 라이트 인에이블 래치신호 PEWDC_L을 모두 제어하여 상기 신호 CLKP 및 신호 CLKT를 토글링 시킨
다는 점이 다른 점이다. 

제11도는  본  발명에  따른  하이퍼  페이지  모드의  또다른  실시예의  동작  타이밍도  이다.  제11도를 
참조하면, 라이트 인에이블 신호 WEB는 논리하이인 상태를 유지하는 상태에서 출력인에이블 신호 OEB가 
토글링하면서 이에 의해 제어되는 신호 C에 의해 트리거 신호 CLKT가 제어되어 데이터 출력 DOUT이 데이
터를 출력하게 된다.

제12도는  본  발명에  따른  하이퍼  페이지  모드의  또다른  실시예의  동작  타이밍도  이다.  제12도를 
침조하면, 상기 제11도와 동일하나 라이트 인에이블 신호 WEB는 논리하이인 상태를 유지하고 출력라이트 
인에이블 제어신호 POWE가 인에이블 논리하이로 되면 이에 따라 상기 신호 CLKP가 제어된다는 점이 다르
다.

상기한 본 발명은 도면을 중심으로 예를 들어 한정되었지만, 그 동일한 것은 본 발명의 기술적 사상을 벗
어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 변화와 변형이 가능함이 본 분야의 숙련된 자에게 있어 명백할 것이
다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

시스템으로부터 컬럼어드레스스트로우브 신호, 로우어드레스스트로우브 신호 및 외부 어드레스 신호를 입
력으로 하여 프리차아지를 제어하기 위한 신호를 발생하는 프리차아지 제어신호 발생회로와, 상기 프리차
아지 제어신호에 응답하여 프리차아지 신호를 발생하는 프리차아지 신호 발생회로와, 상기 프리차아지 신
호에 응답하여 데이터 버스 라인을 프리차아지 시키기 위한 데이터 버스 라인 프리차아지 회로와, 상기 
컬럼어드레스스트로우브 신호, 로우어드레스스트로우브 신호 및 외부 어드레스에 응답하여 트리거 신호를 
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발생시키는 데이터 출력버퍼 트리거 신호 발생회로와, 상기 데이터 버스 라인의 프리차아지 신호와 데이
터 출력버퍼 트리거 신호 발생회로로부터의 트리거 신호에 응답하여 데이터 출력신호를 버퍼링하고 구동
하여 출력하는 데이터 출력 버퍼 및 데이터 출력 드라이버로 이루어진 하이퍼 페이지 모드를 가지는 반도
체 메모리 장치의 데이터 출력신호 제어회로에 있어서, 외부공급전압 단자에 접속되어 스위칭 되는 출력
인에이블 신호와 접지전압 단자에 접속되어 스위칭 되는 라이트 인에이블 신호 및 상기 컬럼어드레스스트
로우브 신호에 응답하여 상기 프리차아지 신호 발생회로의 입력단에 출력단이 접속되어 라이트 인에이블
을 제어하기 위한 출력라이트 인에이블 제어신호를 발생시키는 출력라이트 인에이블 제어신호 
발생회로와, 외부공급전압 단자와 접속되며 상기 컬럼어드레스스트로우브 신호를 스위칭 하여 입력으로 
하고 상기 라이트 인에이블 신호를 입력으로 하여 상기 데이터 출력 버퍼 트리거 신호 발생회로의 입력단
에 출력단이 접속되어 래치신호를 발생하는 라이트 인에이블 래치신호 발생회로로서 데이터 출력신호를 
제어함을 특징으로 하는 반도체 메모리 장치의 데이터 출력신호 제어회로.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 데이터 출력신호가 상기 로우어드레스스트로우브 신호, 컬럼어드레스스트로우브 신
호 또는 출력인에이블 신호에 의해서만 데이터 출력이 제어되던 것을 출력인에이블 신호 또는 라이트 인
에이블 신호로도 제어되는 데이터 출력을 가지는 하이퍼 페이지 모드를 구비함을 특징으로 하는 반도체 
메모리 장치의 데이터 출력신호 제어회로.
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